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Mitsubishi Electric levererar tva nya SBD-inbaddade
SiIC-MOSFET-moduler

For extra kraftfulla hogeffektiva véxelriktarsystem inom jarnvagsvagnar, elkraftsystem och annat
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Unifull™ 3,3 kV SBD-inbaddad SiC-MOSFET-modul

TOKYO, 10 juni 2024 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har borjat
leverera svagstromsversioner, 3,3 kV/400 A och 3,3 kV/200 A, av en Schottky-falteffekttransistor med

metalloxidhalvledare (MOSFET) i kiselkarbid (SiC) for stor industriell utrustning, inklusive fordon och
elektriska kraftsystem, fran och med idag den 10 juni. Tillsammans med den befintliga versionen pa 3,3
kV/800 A bestér den nynamngivna Unifull™-serien av tre moduler for att méta det vaxande behovet av
vaxelriktare som kan 6ka uteffekten och effektiviteten vid effektomvandling i stor industriell utrustning. De
nya modulerna visas pa storre massor, inklusive Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2024 i
Nirnberg, Tyskland den 11 till 13 juni.
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Muitsubishi Electrics SBD-inbdddade SiC-MOSFET-moduler, inklusive 3,3kV/800A-versionen som lanserades
den 29 mars, har en optimerad paketstruktur som minskar omkopplingsforluster och forbattrar SiC-prestanda.
Jamfort med befintliga strtommoduler minskar Unifull™-moduler omkopplingsférlusterna avsevart och bidrar
till hogre uteffekt och effektivitet i stor industriell utrustning, vilket gér dem lampliga for extra

stromforsorjning i motorvagnar och drivsystem med relativt liten kapacitet.

Produktegenskaper

1) Svagstromsmoduler som lampar sig for vaxelriktare med olika utgangskapaciteter
- Nya 3,3kV/400A- och 3,3kV/200A-versioner av Mitsubishi Electrics SBD-inbadddade SiC-MOSFET-
modul, tillsammans med befintliga 3,3k\V/800A, utgér den nya Unifull™-serien.
- De nya svagstromsmodulerna lampar sig som extra nataggregat i fordon och relativt sma drivsystem,
vilket utkar utbudet av tillampningar for att forbattra effektiviteten i effektomvandling for véxelriktare
i stor industriell utrustning med varierande stromkrav.
2) SBD-inbaddade SiC-MOSFET:ar bidrar till véxelriktarens uteffekt, effektivitet och tillforlitlighet
- SBD-inbaddade SiC-MOSFET:ar med en optimerad paketstruktur minskar omkopplingsforluster med
54 % jamfort med Mitsubishi Electrics befintliga strommodul helt i kiselkarbid”, och med 91 % jamfort
med foretagets befintliga Si-strommodul,”™ och bidrar darmed med hogre uteffekt och effektivitet.
- Inférandet av cellstrukturen vid bipolar modellaktivering (BMA) forbéattrar 6verspanningskapaciteten

och bidrar till forbattrad tillforlitlighet hos véxelriktaren.

Huvudspecifikationer

Modell FMF400DC-66BEW FMF200DC-66BE
Mérkspénning 3,3 kV 3,3kV
Markstrom 400 A 200 A
Isoleringsspanning 6,0 kVrms 6,0 kVrms
Anslutning 2-i-1 2-i-1
Matt (BxDxH) 100%x140x40 mm 100%x140x40 mm

Forsta leverans

Den 10 juni 2024

Den 10 juni 2024

Sortiment av Unifull™ SBD-inbaddade SiC-MOSFET-moduler

Modell FMF800DC-66BEW FMF400DC-66BEW FMF200DC-66BE
Markspénning 3,3kV 3,3kV 3,3kV
Markstrom 800 A 400 A 200 A
Isoleringsspanning 6,0 kVrms 6,0 kVrms 6,0 kVrms

Forsta leverans

Den 29 mars 2024

Den 10 juni 2024

Den 10 juni 2024

*  Jamforelser mellan den nya 3,3 kV/400 A-modulen (FMF400DC-66BEW) och den befintliga strommodulen helt i

kiselkarbid (FMF375DC-66A) och den nya 3,3 kV/200 A-modulen (FMF200DC-66BE) och strommodulen helt i
kiselkarbid (FMF185DC-66A)
**  Jamforelse mellan den nya 3,3 kV/400 A-modulen (FMF400DC-66BEW) och Si-strommodulen (CM450DA-66X)




For att bidra till kontinuerlig minskning av koldioxidutslapp finns det ett vdxande behov av effekthalvledare
som effektivt kan omvandla elkraft, sérskilt SiC-halvledare som avsevart minskar effektforluster.
Effekthalvledarmoduler for stor industriell utrustning anvénds i effektomvandlingsutrustning, till exempel
vaxelriktare for drivsystem och nataggregat, DC-6verforing med mera. Efterfragan ar sarskilt stark for
hogeffekts hogeffektiva SiC-moduler som ytterligare kan forbattra effektiviteten i effektomvandlingen och

stodja vaxelriktarkonstruktioner med varierande utgangskapaciteter.

Webbplats
www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/powerdevices/

Unifull &r ett varumarke som tillhér Mitsubishi Electric Corporation.
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Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har mer an 100 ars erfarenhet av att tillhandahalla
tillforlitliga och hogkvalitativa produkter och &r en erkénd global ledare inom tillverkning, marknadsforing
och forséljning av elektrisk och elektronisk utrustning som anvénds i behandling av information och
kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-,
transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric berikar samhdllet med teknik i enlighet med foretagets
motto, “Changes for the Better”. Foretaget noterade en omsittning pa 5 257,9 miljarder yen (34,8 miljarder*
dollar) under rakenskapsaret som avslutades den 31 mars 2024. Mer information finns pa
www.MitsubishiElectric.com

*Belopp i amerikanska dollar har omvandlats fran yen till kursen 151 JPY=1 USD, den ungefarliga kursen pa

Tokyobdorsen den 31 mars 2024.
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